
第一图书网, tushu007.com
<<集成电路导论>>

图书基本信息

书名：<<集成电路导论>>

13位ISBN编号：9787302062622

10位ISBN编号：7302062625

出版时间：2003-3-1

出版时间：清华大学出版社

作者：杨之廉

页数：196

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<集成电路导论>>

内容概要

本书在简述集成电路的诞生、发展和未来后，首先介绍了半导体特性与晶体管工作原理，集成电路芯
片制造技术的基本概念和步骤；然后重点讨论了基本门电路、存储器、微处理器、专用集成电路和可
编程集成电路；最后介绍了芯片的设计流程、有关的设计工具以及集成电路的测试和封装。
本书说理清楚，内容深入浅出，与实际联系紧密，易于自学。
可作为大专院校微电子学和半导体专业学生的概论课教材，也可作为各类理工科专业和部分文商科专
业本科生的普及性教材，还可作为各类高级技术和管理人士学习集成电路知识的入门参考书。
勘误表下载：tn6262.zip
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